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“氢电弧法制备单壁纳米碳管”获美国发明专利授权 

我所成会明研究员、刘畅博士等研发的“氢电弧法制备单壁纳米碳管”获美国发明专利授权。 沈阳材料科学国家（联

合）实验室先进炭材料研究部于1999年提出制备单壁纳米碳管的氢电弧方法，该技术具有产物纯度高、产量大、碳管平

均直径较大等特点，受到国内外同行的广泛关注。该项成果已先后获得了中、美两国的发明专利授权。该项发明专利的

获取将很好地保护我所在纳米碳管研究方面潜在的商业价值，促进其应用和实用化开发。 （刘畅） 
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